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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Структура аморфних напівпровідників системи Ge-Sb-Se

2. Structure of amorphous films semiconductors of Ge-Sb-Se system

Реферат:
1. Проведені комплексні експериментальні дослідження закономірностей формування структури тонких
аморфних плівок напівпровідників по всій потрійній системі Ge-Sb-Se на трьох масштабних рівнях: ближній
порядок, проміжний порядок, наноструктура. У трикутнику Гібса для системи Ge-Sb-Se вперше виявлено
основні концентраційні області, в кожній із яких реалізуються конденсати з суттєво відмінними між собою
типами структури атомної сітки та аморфної матриці. Запропонована модель, згідно з якою докорінні
відмінності структури аморфних плівок різних груп зумовлені різним масспектрометричним складом
парової фази.

2. Complex experimental researches regularities formation structure of thin amorphous films semiconductors on
the whole triple system on three levels (shot-range level, intermediate level and nanostructure) were conducted.
In Gibbs triangle of Ge-Sb-Se system for the first time the main concentration areas were discovered, in every of
which condensation with substantially different structure types of atomic network and amorphous matrix is
realized. Suggested model, according to which substantially differences in amorphous films structures of different



groups are caused by different mass spectrometric steam phase composition.
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